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Anordning vid implantat som uppbSr tiUvaxtstimulerande substans eller substanser 
samt sidant implantat 

5 Foreliggande uppfmning avser en anoidning vid implantat som uppbSr tiUvaxtstimule- 
rande substans eller substanser. bar kallade TS, som i implantatets i ett kakben appli- 
cerade lage Sr anotdnat att vaxelverka med vid l^benet utsdndrad ccUinnehlUlande 
kroppsvatska ffir bildande av nytt ben invid in^lantatet. 

10 Uppfinningen avser aven ett implantat applicerbart i kakbraishil Sstadkommet medelst 
hllupptagning eller tandrotsutdragning. 

Det ar flirut kBnt att i anslutning till implantat appUcerade i l^benshSI utnyttja TS i 
fttrening med kalciumfosfater. autologt ben, aUogent ben, etc. fSr benbildande anda- 
15 mSl. Benbildningen utnyttjas fSr att 5ka stabiliteten fSr implantatet i kSkbenet Bero- 
ende pS mbensstatus och implantatplacering kan det utnyt^as olika typer, mangder 
och koncentrationer av substanser och medel av nSmnt slag. Etet Br bl.a. kSnt att 
utnyttja Lex. TS i anslutning till implantot av sjalvgangande typ eller implantat med 
ganga avsett att iskruvas i upptagen ganga i kakbenet. 

20 

Det kan hSrvid hanvisas till patentansOkningar SE ????? och WO ????? iniamnade av 
samma sSkanden och med samma uppfinnare som upphovsman som i fttreHggande 
patentansOkan. 

25 Det kan aven hanvisas till den bl.a. av uppfinnaien enligt fbreUggande patentansakan 
pubiicerade artikeln "Properties of a New Porous Oxide Surface on Titanium 
Implants, Volume 1: The Oxidized Titanium Surface, Applied Osseointegration 
Research". 

30 Foreliggande uppfinning bygger p& insikten om att nybenbildningen ar effektivast vid 
airangemang dar utrymme fOr utsOtidrad kioppsvatska och frisatt TS kan arrangpras. 
Fereliggande uppfmning har till andamftl att Wsa bl.a. denna problematik och fSreslSr 
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bl.a. att i och f6r sig kSnda gSngfarsedda implantat skall kunna utnyttjas fBr firam- 
skapandet av en effektiv nybcnbildmngspiocess invid implantatet. 

Det fSieligger aven anskemSl om att kunna skapa metoder och anangemang som 
5 mOjliggOr utOkade mbjligheter till implantatplaceringar som ger fftibattrade tesultat 
friin utseende- och/ellerstabilitetssynpunkt. Uppfinningpn iSser aven delta problem. 

Det f&eligger aven 6nskem&l om implantat med nya utfonnningar och som kan appli- 
ceras med nytt Rirfarande, tex. manueUt intryckningsfSrfarande. Dessa nya fSrfaian- 
10 den och implantat ar speciellt 5nskvarda vid hilupptagning effektueiat medelst tand- 
rotsutdragning eventuellt i komWnation med efterfoljande l^khalsjustering. 

Det som huvadsakligen kan anses vara kSnn^ecknande fBr en anordning enligt upp- 
finningpn Sr bl.a. att implantatet Sr anoidnat med en kSkbensh&lets vagg motstallbar 

15 ytteryta anoidnad med fSista paitier med ftirsta diametrar eller radier och andra partier 
med andra diametrar eller radier som understiger de fSrsta diametrama lespektive 
radlOTia samt att implantatet anligger mot eller samverkar med h&lvag^n via de 
fBrsta partiema och medelst de andra partiema tillsammans med hSlvaggen bildar en 
eller flera slutna utrymmen, i vilket respektive vilka kroppsvatska ar intrangnin^bart 

20 och TS ar frisattningsbart fOr vaxelverkan med celler, t.ex, stamceller, i kropps- 
vatskan. 



I vidareutvecklingar av ufqpfmningstanken fSreslSs att den iSkbenshSlets vagg mot- 
stailbara ytterytan skall vara fSrsedd med en eller flera i^ngor eller gangavsnitt och 

25 att de fSrsta partiema innefattar ^gomas eller ^gavsnittens ^gtoppar eller 
gangyttenlelar. De andra partiema kan dSrvid innefatta gangomas bottendelar eller 
inre delar och namnda slutna utrymmen blir pa sS satt beiagna mellan gangto^pama 
eller gangytteidelama. Respektive ganga kan stracka sig utefter hela eller de vasentli- 
gaste delama av implantatets periferi. Ytterytan respektive gSngan eller gangoma kan 

30 vara feisedd respektive ftSrsedda med porOsa skikt, medelst vilka TS ar lagringsbart pS 
implantatet. Implantatet kan siledes uppbara huvuddelen (stdrre koncentration) av TS 
vid namnda slutna utrymmen och implantat kan vara p^ympat med TS som kan ge en 
hinna med en tjocklek av nigra fS nanometer. Generellt kan tjockleken valjas nigra fa 
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Angstrdm till tiSgra f& mikromet^. De fBrsta partiema kan anordnas att utava en 
samverkan med hSlvaggen som get initial lagesstabilitet fdr implantatet i kakbenet. 
Saledes kan de fbrsta partiema uppvisa en intrSngningsgrad i kSkbenet som Ugger 
inom omradet S-20% av de fOrsta partiemas hojd dver de andra partiema. 
5 YttergMngoma respektive ytterdelama kan s&ledes anordnas med ett gSngdjup som 
delvis g5r isknivningsfiinktion i kSkbenets h&lv^gg, dels tillhandahSlIer bildande av 
namnda slutna utrymme. I en altemativ utforingsform utfOres implantatet med ISngs- 
och/eller tvarsgaende fQrdjupningar som Sr laddade eller fKrsedda med TS i eventuell 
samverkan med medel eller substitut av det inledningsvis omnSmnda slaget. 

10 

Det som huvudsakligen kan vara kSnnetecknande f6r ett implantat enligt uppfinningen 
bi.a. att det dels Sr f5rsett med beninduktivt medel i form av tillv^xtstimulerande 
substans(-er) eller TS som ar anordnat(-e) att i anslutning till instangt eller instangda 
utrymmen vid kakbenshalet vaxelverka med i kroppsvatska befintliga celler (t.ex. 
15 stamceller) sit att nytt ben bildas, dels bar sina inie delar utformade i nara eller 
vasentlig anslutning till hSIets strackning(-ar) i kakbenet vid sina inre delar. 

I en foredragen utfaringsform Sr implantatet anordnat att stracka eller fSrgrena sig 
vSsentligen lika som tandens tandrotsstrackning. Implantatet kan vid sina inre delar 

20 vara svangt i forhallande till implantatets huvudsakliga iSngdstrackning. Implantatet 
kan vara utformat med tvS eller tre i ffirhSllande till huvudriktningen relationsstSllda, 
t.ex. svangda, delar. Ett eller flera utrymmen kan f(5religga mellan implantatets inre 
delar och halets vMgg(-ar), i vilket eller vilka utrymmen nSnmda vaxelverkan Sir 
anordnad att ske. Vid sina inre fdrgrenade strSckningar uppbar implantatet tillvaxt- 

25 stimulerande substans(-er) pa fSrgreningamas respektive ytterytor. Implantatet kan 
vara anordnat applicerbart i kakbenshalet medelst en implantatet tilldelad ned- eller 
intryckningskraft, foretradesvis av manuell karaktar, och vidare kan ytterytan(-oma) 
pS respektive forgrening vid implantatets inre delar vara forsedda med skrovlighet 
eller porOst oxidskikt, medelst vilket TS Mr applicerbart i skikt med samma eller varie- 

30 rande koncentration. 

Genom det i ovanst^ende fdrslagna erhalles implantat som genom utnyttjandet av TS i 
eventuell kombination med substitut eller medel av nSmnt slag ger en f5rbattrad 
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nybenstillvaxt med samtidig m5jlig anvSndning av i och f6r sig kSnda iinpiantat och 
till dessa anvSndbara appliceringstekniker &r TS, som t.ex. skall kunna iagras pk 
implantatet i por5sa/porbeinlingda oxidytterskikL F5ifa&llandevis stora n^ngder och 
koncentrationer TS kan genom den ftfreslagna anoidningen appliceras till implantatet, 
5 t.ex. vid deltas ytterytarrangemang. Ny appliceringsteknik av implantat i kakbenshal 
blir in5jlig. Implantatet intryckes belt enkelt med manuell kraft i halet och utnyttjat 
TS med utrymmesarrangemang m5jUgg5r implantatets kvarhSllning och fdrankring i 
kSkbenet. TS kan aven appliceras i anslutning till ytterytan i form av med TS inblan- 
dad gel. TS kan eventuellt blandas med ka]ciumfosfat(-er), autologt ben, allogent ben, 
10 xenografter* etc. 



En for n^arande fdreslagen utfdringsfonn av en anordning som uppvisar de for upp- 
finningen signifikativa kannetecknen skall beskrivas i nedanstaende under samtidig 
hSnvisning till bifogad ritning dSr 

15 

figur 1 i vertikalsnitt visar ett i ett kMkbensh&l applicerat implantat fdrsett 
med ytterg^ga. 



figur 2 i vertikalvy och fSrstorat i fdrhSllande till figuren 1 visar ytter- 
20 g^ngans samverkan med kakbenhSlets vMgg samt pSympning av TS i 

kombination med medel eller substitut av andra typer, 

figur 3 i vertikalvy visar i likaledes fbrstorat skick en i fCrhallande till 
figuren 2 skild applicering av TS-hinna i ett utrymme skapat av en 
25 implantatgangas inre delar och h&lvMggen i k^benet, 

figur 4 i vertikalvy visar en fran gMngformen skild utformning pi implanta- 
tets ytteryta och utformningens anliggning och samverkan med 
vaggen i k^benhalet, 

30 

figur 5 i vertikalvy visar en altemativ utfdringsform med i implantatets hQjd- 
riktning sig strSckande urtagningar, och 
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figurer 6-9 i vertikalvyer visar tand- och implantatsutfonnningar samt i block- 
schemaform visar frams^llning av implantat. 

I figuren 1 ir ett kakben symboliserat med I, K^benet &r fcSrsett med ett kSkbenshM 2 
5 astadkommet pS i och fBr sig kSnt sStt med ett borr. Implantatet kan vara utfdrt pi i 
och f6T sig k^t sMtt med en yttergMnga 2a. Implantatet kan Mven vara behandlat s& att 
ett porost oxidskikt f5religger pS gMngomas utsidor. Ntoinda oxidskikt kan utg^ra 
lagringsfunktion f5r TS, som kan besta av matrixmolekyler, tillvaxt- och differentie- 
ringsfaktorer och/eller peptider med tillvaxtstimuierande egensk£q>er, G^ngspetsama 
10 2a* ar motstailbara kSkbenhMets 2 innervSgg. 




I figuren 2 visas i forstoring i forhallande till figuren 1 tv& gSngtoppar 3 och 4 p& 
implantatet. Implantatet kan s&Iedes anses innefatta fdrsta partier med en diameter D 
och andra partier med en andra diameter D', varvid diametem D 5verstiger diametem 

15 D* med ett vStde som motsvarar tvk gMngdjup A. I det visade utftiringsexemplet 
tranger g^ngspetsama vid 3, 4 nSigot in i kMkbenet 1, varvid intrangningsdjupet Mr 
angivet med B. IntrSngningsdjupet kan darvid vara av en storleksordning som medfor 
att implantatet tilldelas en viss utg&ngsstabilitet i sitl i halet 2 applicerade lage. 
Intrangningsdjupet B kan ligga inom omradet 5-20% av gSngdjupet A. I det i figur 2 

20 visade arrangemanget erhSlles saledes mellan varje gSngpar ett utrymme 5. Implan- 
tatet ar f5rsett med TS som kan anordnas med olika koncentrationer som symbolise- 
rats med streckade linjer 6, 7 och 8 pa varandra. I utrymmet 5 intranger cellinne- 
hSllande, t.ex. stamcellsinnehallande, kroppsvStska 9 och frisattes nSmnda TS och 
eventuellt 5vriga substitut eller medel f6r att ingl i en vaxelverkan och darvid nybilda 

25 ben i utrymmet 5. Intrangningsriktningen for kroppsvStskan Sr i figuren 2 symbolise- 
rad med 10 och frisattningsriktningama for TS och de eventuella substituten eller 
medlen Sr symboliserade med pilama 11, 12, 13. Koncentrationema eller mangdema 
6, 7, 8 kan darvid anordnas sk att de Sr avtagande fram mot spetsama 3, 4 och tillta- 
gande bakat i utrynmiet. 

30 

Figuren 3 visar en utforingsform med enbart TS och dar appliceringen av TS at f6r- 
delat(-ede) utefter gMngdelamas strSckning. I figuren 3 Ur de med figuren 2 motsva- 
rande komponentema angivna med samma hanvisningsbeteckningar kompletterande 
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med primteckcn. I fdreliggande fall i stfflilet f5r diametrama D och D' i figuren 3 
angivits radiema R och R\ 

Figuren 4 visar en altemativ utf»ringsfonn dilr gMngoma ersatts med partier 3*', 3'" 
5 som med cirkulSra laka ytor anligger mot hMets 2" vSgg. I detta fall har upptagits i 
omkretsriktningen sig strSckande urtagningar 5" och 5'**. Urtagningamas utfonnning 
kan varieras och tex. uppvisar invtodiga sf&r- eller bSgfonner- I figuren har visats 
exempel pi rektanguIUra och kvadratiska vertikalsnitt f5r uitagningama 5" och 5*". I 
urtagningama Sr hinna/skikWconcentration eller mtogd av TS angiven med 6" 
10 respektive 6"'. Aven i detta fall kan TS eventuellt kombineras i enlighet med ovan- 
stSende med substitut eller medel. Partiema med st5rre diameter d eller stSrre radle r 
ar visade tillsamman med andra partier d' respektive r' . 

I figuiema 2, 3 och 4 har implantatet beteckningen 14, 14' och 14*'. I figuren I har 
15 implantatet beteckningen 15. I figuren 5 Sr implantatet 14" fftrsedd med i hojdrikt- 
ningen sig strMckande spSr 16 som kan anordnas parallellt utefter implantatets 14' hela 
omkrets. I en altemativ utfbringsform Sr spaien 16 sknivformade eller utforda med 
t.ex, zigzag-form. De fOrsta partiemas diametrar Sr angivna med d*' och de andra par- 
tiemas diametrar ar angivna med d"M figurema 2, 3 och 4 har bakre partier angetts 
20 med 3a, 4a; 3a\ 4a*; och 3a' \ 4a". Respektive gMnga kan stracka sig utefter hela eller 
de vHsentligaste delama av implantatets periferi eller omkrets. I figuiema 4 och 3 har 
med 17, 18 och 19 respektive 20 angetts ytpartier parallella med i hSlvSggen som Sr 
motstallda implantaten med passning (kl^passning). Atminstone vid partiema 17, 
18, 19, 20 ar implantatet utfSrt med skrovliga eller porSsa skikt som kan bSra TS av 
25 samma eller olika koncentrationer och mangd. 



I figucen 6 ar ett kSkben principiellt angivet med 21. En tand i kSkbenet Sr angiven 
med 22 och tanden Sr dSrvid av det slag som uppvisar tv& rotdelar 22a och 22b. 
Tanden Strieker sig i kakbenshSlet 23 som Sr visat med en 5verdimensionerad spalt 
30 for tydlighetens skull. Tanden ar utdragbar ur kakbenet i pilens 24 riktning. 



Figuren 6a visar altemativa strackningar f5r rotdelama 22a* och 22b\ 



I figuien 7 visas nedre delama av en tand 25 som ar fbreedd med tie lotdelar 26, 27 
och 28. KSlkbenet Sr i detta fall angivet med 21". Ifragavarande tand 25 ar utdragbar 
fran kakbenet i pilens 30 riktning. HSlet 23, i kakbenet f»r iMgavarande tand Sr visat 
med en evenJimensionerad spalt IfBr tydlighetens skull. 

5 

Vid utdragning av tanden 22 enligt figuien 6 med rot och allt erhSlles en mot tandens 
utfotmning motsvarande utfomming pi kakbenshSlet 23. I enlighet med figuren 8 
utnyttjas en utrustning 31 f5r att definiera eller avbilda kakbensh&let 23 i figuren 6 dS 
tanden 22 diagits ut. I och fOr sig Mnd avWldningstcknik kan dSrvid utnyttjas, t.ex. 
10 rSntgen, datortomografi, etc. Medelst utrustningen 31 skaffar sig Mrurgen. tandiaka- 
rcn eller motsvarande behandlande person en bad av I^kbenh&lcts 23 utfoimning. 
Utformningen tilldelas en representation i en utrustning 32 som kan utgftras av en i 
och fSr sig kSnd datorutrustning. Reprcsentationen Sr symboliserad med 33 och kaa 
ligga till grund f6r framstHHning av ett implantat 34 som Sr avsett att kunna inplaceras 
15 i ifrigavarande kakbenshSl 23 (se figuren 6). Inpassningen kan dSrvid gfiras p& s&dant 
saw att implantatet kan appliceras med fdriiaUandevis litet spel i kaldjenshSlet 
Implantatet 34 kan eventuellt ha en utfoimning som vid applicwingen av implantatet i 
kakbenshMet medfOr att hSlvaggen Qadiar undan och sedan ttUbaka tiU ett mot tan- 
dens 22 lage i figuren 6 motsvarande ISge. Altemativt kan implantatet darvid gOras i 
20 viss m§n fjSdrande vid de pattier som vid appliceiingen skal! passera avsmalnande 
delar i kakbenshaiet. Tandrotens inre delar kan aven ha sSdana so^ckningar att de till- 
sammans uppvisar tvarsnittsareor som Sr vHsentligen lika med eller understiger tvSr- 
snittsarean eller tvarsnittsareoma f5r averiiggande delar av kakbenshSlet Ifragava- 
rande implantat 34 kan framstSllas medelst firamstallningsutrustning 35 av t.ex. typ 
25 PROCERA. taplantatet kan fiSsas, gjutas, eKer ftamstallas pS annat Mtt. Implantatet 
kan utfOias i titan, keram, etc. Implantatet kan ges en optimal geometrisk utformning 
sh att lasten p& implantatet f&rdelas p& satt. 

Det Mr aven inom uppfinningens mSjligheter att l^benshalets strackning pSverkas 
30 med verktyg, t.ex. borrverktyg s& att vidare delar beiagna notill pS implantatet IStt 
kan passera passager i hSiet som frfin bOrjan varit smalare. I figuren 6 ar en dylik 
bearbetning angiven med 36. Det av urtagningen eller bearbetningen 36 pS sS sStt 
initierade utrymmet kring applicerat implantat kan utnyttjas eJIer ingS som slutet 
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utrymme fOr nybensbildning i enlighet med ovanstSende. Dylika bearbetningar av 
kakbenshSl kan utftttas pi olika satt frSn fall till fall. 

I figuren 7 bar utrymmen 37 och 38 bildats eller upptagits vid tandrotens nedre delar. 

5 Dessa utrymmen 37 och 38 kan i enlighet med ovanstfiende utnyttjas som slutna 
utrymmen f»r nybensbildning. Det inses att i fall dSr Sterfjadringsfunktion saknas i 
kakbenet respektive implantatet nSmnda beaibetningsfunktioner kan mOjliggOra att 
ifi&gavarande tand tillhOiande tandrtStier kan efterliknas i mycket h6g grad i anslut- 
ning till framstailningpn av implantatet ifrftga, dvs. implantatet 34 i figuren 8. Aven 

10 rotbildningen enligt figuren 7 kan kompletteras pS ett fUihailandevis enkelt sStt med 
en bearbetningar 39, 39* som mbjliggSr applicering av ett implantat med utformning 
som motsvarar tandrotsarrangemangets utformning enligt figuren 7. Aven utrymmen 
39, 39* utnyttjas som slutna utrymmen fBr nybensbildning. 

15 I figuren 6a Sr mellan tandriHtemas ursprungliga placeringar anordnat ett slutet 
utrymme 37' fSr nybensbildning enligt ovan. 

Rguien 9 visar att respektive implantat, t.ex. in^lantatet 34 kan f6rses med skrovlig- 
hct(-er) eller porest(-a) ytterskikt 40 som lagrar TS 41 av samma mSngd och/eller 
20 olika p-ader av koncentration(-er). Skrovlighetema/porositetema anordnas vid &tmin- 
stone implantatets fihrgreningar22a. 22b, respektive 26, 27, 28. 

Det kan hSrvid hSnvisas till patentansOkningar som inianmats till svenska patentveiket 
pa samma dag som fOreliggande patentansCkan och med samma s5kanden och upp- 
25 finnare. Namnda ansbkningar har fbljande benSmningar: 

a) "Anordning «Br att medelst beninduktivt eller bioaktivt medel inducera ben 
och/eller Ska stabiliteten far implantat i Mkben samt implantat harftJr". 
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b) 



"Anordning fSr att medelst bioaktivt ellfflr beninduktivt material bygga upp 
benbaserat sidostod f&implantat i kakben". 
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c) *'Anordning vid tvS eller flera implantat forsedda med tUlv^tstimulerande 
substans(-ery\ 



d) 

5 



'^Arrangemang for att 5ka t&ligheten mot belastning pi implantat samt 
sadant implantat". 




PATENTKRAV 

1. Anoidning vid implantat (15) som uppbSr tUlvaxtstimulerande substans eller 
5 substanser. hSr benamnda TS, som i implantatets i ett kSkbenshSl (2) appUcerade ISge 

ar anordnat eller anordnade att vaxelverica medelst i anslutning till kSkbenet utsSndrad 
cellinnehMande, t.ex. stamcellsinnehailande, kroppsvatska (9) fSr Wldande av nytt 
ben invid implantatet, kSnnetecknad dMrav, att implantatet ar anordnat med en 
kSkbenshfilets vagg motetailbar ytttryta anordnad med fBrsta partier (3, 4) med fSrsta 

10 diametrar (D) eller radier (R) och andra partier (3a, 4a) med andra diametrar (D') eUer 
tadier (R*) som undeistiger de fiJrsta diametrama respektive radiema, och att implan- 
tatet anligger mot eller samverkar med hSlvaggen via de fSrsta partiema och medelst 
de andia partiema tillsammans med haivSggen bildar ett eller flera sluma utrymmen 
(IS, 15). i vilket respektive vilka kroppsvatska Sr intiSngningsbart och TS ar ftisatt- 

15 nin^barL 

2. Anordning enligt patentkravet l.kSnnetecknad dSrav, att den kakbens- 
haiets (2) vfigg motstailbara ytterytan ar forsedd med en eller fl«a:a gangor (3, 4) eller 
gangavsnitt och att <te fBrsta partiema innefattar gan^mas eller gSngavsnittens 

20 ^gtoppar eller ^ngytteidelar, att de andra partiema innefattar gangomas botten- 
delar ellw inre delar, och att namnda sluttia utrymmen (5) ar belSgna mellan gangtop- 
pama eller ^gytterdelama. 

3. Anoidning enligt patentkravet 2, kannetecknad dSrav, att respektive 
25 ganga stiScker sig utefter hela eller de vasentligaste delama av implantatets periferi. 

4. Anordning enligt patentkravet 1. 2 eUer 3, kannetecknad dSrav, att 
ytterytan respektive g^gan eller gangoma ar fbrsedd(-a) med porBsa oxidskikt. 
medelst vilka TS Sr lagtingsbait p& implantatet 
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5. Anordning enligt n&got av.patentkraven 1-4, k a n n e t e c-k n a d darav, att 
implantatet uppbar huvuddelen av TS totala mangd vid nBmnda slatna utrynmien (5). 
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6. Anordning enligt nSgot av patentkraven 1-5, kSnnetecknad darav. att 
de fttrsta paitiema vid implantatets appUcerade lage i kakbenshaet (2) Sr anoidnad 
med en samverkningsgrad med hSlvaggen som ger en initial iSgpsstabiUtet fSr 
implantatet i kSkbenet 

5 

7. Anoidning eiUigt patentkravet 6. kSnnetecknad darav, att de fdreta 
paitiema (3, 4) uppvisar en intrangningsgrad i kakbenet som Ugger inom 5-20% av de 
fiksta paitieraas hdjd Over de andra paitiema. 

10 8. Anordning enUgt nSgot av fbregSende patentkrav, kSnnetecknad dSrav, 
att ytl»rgangan(-oma) respektive ytt£»delama uppvisar ett gSngdjup som dels ffx 
iskruvningsfunktion i kakbenets hsUvagg, dels tillhandahaUer Wldande av nBmnda 
slutna utrynunen (5). 

15 9. Anordning enligt nSgot av fOreg&ende patentkrav, kSnnetecknad dSrav, 
att implantatet uppvisar langs- och/eller tvSrsgSende fBrdjupningar (16 respektive 5", 
5"') som ar laddade eller fdrsedda med TS av samma ella- olitai koncentrationer i 
eventuell fSiening med kalciumfo8fat(-er). autologt ben, allogent ben. xenografer, 
polymera material, etc. 

20 

10. Implantat appUcerbart i I^benshM (4) astadkonraiet medelst hfilupptagning 
eller tandrotsutdragning, kannetecknat darav, att det dels ar fBrsett med ben- 
induktivt medel i form av tillvaxtstimulerande substans(-er), hSr benSmnt (TS), som Sr 
anordnat(-e) att i anslutning till instangt eller insangda utrymmen vid kSkbenshllet 
25 vBxelverka med i kioppsvatska befintliga celler s& att nytt ben bildas, dels bar sina 
inre delar utformade i nSra eller vSsentlig anslutiiing till hSlets sttSckning(-ar) i kak- 
benet vid sina inre delar. 



30 



11. Implantat enligt patentkravet 10. kSnnetecknat dMrav, att implan- 

tatet ar anordnat att stracka eller fdrgrena sig vasentligen lika som tandens tandrots- 
strackning. - - 
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12. Implantat enligt patentkravet 10 eller U.kannetecknat darav, att 
implantatet vid sina inre delar ar svSngt i fOrhailande till Implantatets huvudsaWiga 
ISngdstrackning. 

13. Implantat enUgt patentkravet 12.kftnnetecknat dSrav, att implanta- 
tet ar utfonnat med twk eller tie i fSrhaUande till huvudriktningen relationsstailda 
delar. 



14. Implantat enligt nigot av patentkraven 10-13, kannetecknat dSrav, 
10 att i dess i h&let appUcerade ISge ett eller flera utrynunen ar ufljildningsbara mellan de 

inre delatna och hMets vagg(-ar), i vilket eller vilka utrynamet nanrnda vaxelveikan ar 
anoidnat att ske. 

15. bnplantat enligt nfigot av patentkraven 10-14, kannetecknat dSrav. 
15 att det Stminstcme vid sina inre fBrgrenade stiackningar uppbSr tillvaxtstimulerande 

substans(-er) pS fSrgreningamas respektive ytterytor. 

16. Implants enligt n&got av patentkraven 10-15, kannetecknat darav, 
att det ar anoninat applicetbart i kSkbenshSlet medelst en implantatet tiUdelad ned- 

20 eller intryckningskraft, jRiretradesvis av manuell karaktar. 

17. Implantat enligt nftgot av patentkraven 10-16, kannetecknat darav, 
att ytterytan(-oma) p& respektive fbrgrening vid implantatets inre delar Sr fiirsedd med 
skrovUghet eller pc«6st oxidskikt, medelst vilket TS ar lagringsbart i skikt med samma 

25 eller varierande koncentration. 
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SAMMANDRAG 

Ett implantat uppbar tiUvHxtstimulerande substans(-er), hSr benamnt TS, som Sr fri- 
sanningsbart dfi implantatet ar anoidnat i ett kSkbenshfil. Frisattningen sker i vaxel- 

5 verkan med utsdndrad cellinneh&Uande kroppsvStska fSr bildande av nytt ben invid 
implantatet. Implantatet ar anotdnat med en ytleryta som kan utgoras av ytterdelama 
p& en gMnga eller bestS av med kakbensbftlets innervSgg parallella anliggningsytor. 
FOtsta paitier pS ytterytan uppvisar fSrsta diametrar eller radier och andra paitier upp- 
visar andra diametrar eller radier som understiger de ffirsta diametrama respektive 

10 radiema. Implantatet anligger mot eUer samverkar med hMvaggen via de forsta paiti- 
ema och medelst de andra partiema tillsammans med hSlvaggen bildas ett eller flera 
slutna utrymmen, i vilket respektive vilka kroppsvStska Mr intrangningsbar och TS ar 
frisattningsbart. Implantatet kan altemativt utfdras med tandrotsfonn(-er) vasentligen 
motsvarande fonn(-er). Nybensbildningen bUr pS sS satt effektiv och stor stabiUtet 

1 5 kan erhfillas for implantatet i dess lage i l^beneL 
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